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摘要(译)

根据形成用于取向液晶的多畴的方法，在基板上形成取向膜。用沿第一
方向照射的原子束扫描取向膜，以在第一取向膜的第一区域中形成第一
区域。然后，用沿第二方向照射的原子束扫描取向膜，以在第一取向膜
的第二区域中形成第二区域。因此，通过非接触方法形成多域，从而减
少了用于制造多域的多个处理和时间。
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